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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM XÂY DỰNG NỀN THẠCH CAO
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm xây dựng nền thạch cao, bao gồm các 
bước: tạo hình tấm xây dựng nền thạch cao theo hình dạng định trước; làm nguội bề mặt 
tấm xây dựng nền thạch cao mà tạo ra nhiệt do phản ứng hyđrat hóa của thạch cao nung 
bằng cách phủ chất làm nguội lên bề mặt; phát hiện sự phân bố nhiệt độ của bề mặt tấm 
xây dựng nền thạch cao sau khi hoàn thành bước làm nguội; tạo ảnh sự phân bố nhiệt độ 
thu được ở bước phát hiện; tự động phát hiện lỗ khí lớn hơn hoặc bằng với kích thước định 
trước chứa trong tấm xây dựng nền thạch cao bằng cách thực hiện việc xử lý ảnh trên ảnh 
sự phân bố nhiệt độ của bề mặt tấm xây dựng nền thạch cao thu được ở bước tạo ảnh; và 
xác định phần tấm xây dựng nền thạch cao mà chứa lỗ khí là có khuyết tật, tự động đánh 
dấu phần này và loại ra khỏi hệ thống sản xuất.
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